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简历：

胡卫国，男，2007年毕业于中科院半导体研究所,获博士学位。同年于三重大学(Mie Univ.)电气电子工学科开展氮化物异质外延和

(光)电子器件研制的博士后研究；2009年于神户大学(Kobe Univ.)电气电子工学科开展量子点太阳能电池的博士后研究；2011年任东

北大学(Tohoku Univ.)新能源研究中心助理教授，领导太阳能电池课题组，承接学术振兴委员会、本田技术研究院、京瓷中央研究所

等机构在新能源材料与器件领域的研究项目。目前研究方向为半导体材料外延和表征、压电(光)电子器件研制、器件物理和数值模

拟。迄今为止在Prog. Photovoltaics.、Appl.Phys.Lett.、Nanotechnology 等学术期刊发表论文39篇，授权专利1项，在IEDM等40多个

学术会议上报告研究成果受到国际学术界和工业界广泛关注，日刊工业新闻、仙台电视台、东北大学重要成果展示及多个科技网站

等媒体报道及转载研究进展。受邀为Physical Chemistry Chemical Physics、Optics express、Nanoscale research letters等期刊审阅稿

件。  

研究方向：

专家类别：

研究员

职务：

社会任职：

承担科研项目情况：

获奖及荣誉：

1、湖北省优秀硕士学位论文2005年  

2、仙台电视台网络专访： http://cue-tv.net/program/columbus/samukawa_lab/   
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photovoltaics based on interband-intraband transitions using In 0.53Ga 0.47As/InP superlattice. 
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1-3, 2010    

9）Weiguo Hu*, Bei Ma, Dabing Li, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, In-plane electric field 

induced by the polarization and photovoltaic effect in a-plane GaN, Appl. Phys. Lett., 94(23), 
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crystal qualities and surface morphologies of a-plane GaN grown by metalorganic vapor phase 
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clusters in InAlGaN alloys on Si(111) substrates, Nanotechnology,17(5), 1251-1254, 2006     

13）Ting-Ting Kang*, Xianglin Liu, Ri Q. Zhang, Wei G. Hu, Guangwei Cong, Feng-Ai Zhao, and 
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89(7), 071113 1-3, 2006    
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scattering, Appl. Phys. Lett., 87(23), 231903 1-3, 2005  
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